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2% R~F (mm) R~ (Inch)

- B/ME BXE B/IME BAE
A 1.3 1.75 0.0512 0.0689
Al 0 0.2 0.0000 0.0079
A2 1.25 1.65 0.0492 0.0650
A3 0.5 0.7 0.0197 0.0276
b 0.33 0.51 0.0130 0.0201
c 0.17 0.25 0.0067 0.0098
D 4.7 51 0.1850 0.2008
E 5.8 6.2 0.2283 0.2441
El 3.8 4 0.1496 0.1575
e 1.27(TYP) 0.05(TYP)

0.25 0.5 0.0098 0.0197
0.4 1.27 0.0157 0.0500
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E2 2.21(TYP) 0.087(TYP)
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D1 1.1 1.3 0.0433 0.0512
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